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           Силовой N-канальный МОП-транзистор от International Rectifier
           IRFP4468 &ndash; силовой N-канальный МОП-транзистор Тrench HEXFET с превосходным показателем сопротивления открытого канала &ndash; 2, 6мОм. Транзистор в корпусе ТО-247 предназначен для применения в мощных синхронных выпрямителях, электроприводах постоянного тока, DC/AC-инверторах и...Подробне... далее...

        

        
           Очередное обновление программного обеспечения для программаторов фирмы ELNEC
           Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.56 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:


    добавлена поддержка большого количества новых приборов ATMEL, NEC, Numonyx, SST;
    добавлена возможность цифровой подписи...Подробне... далее...

        

        
           Линейка высоковольтных MOSFET транзисторов производства компании Toshiba
               Высоковольтные pi-MOS VII MOSFET транзисторы производства компании Toshiba предназначены для применения в качестве балластных элементов, а также в различных приложениях переменного и постоянного тока. Первые семь 500 В - компонентов в линейке имеют ток стока от 5 А до 15 А (макс.) и сопротивление сток - исток в о�... далее...
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